
صناعة أسرع ترانزيستور عضوي و شفاف
تمن فريق باحثين من جامعت ستانفورد و نيبراسا‐لينولن من صناعة أدق و أسرع شريط شبه

موصل و الذي قد يون الأساس لصناعة شاشات رخيصة وبقدرات عالية.

عمل فريق من الجامعتين عل إنتاج أسرع و أدق شريط “ترانزستور” (Transistor) عضوي، مؤكدين أن
هذه التنولوجيا قادرة عل بلوغ القدرات المطلوبة لصناعة شاشات تلفازو أجهزة إليترونية مشابهة بدقة

(High resolution). عالية

وقد حاول المهندسون لسنوات ومن جميع أنحاء العالم استعمال جزيئات غنية بالربون ورخيصة الثمن
(Semiconductors)عضوية قادرة عل القيام بالعمليات الإلترونية من أجل صناعة شبه موصلات 
الت يقوم بها شبه موصل السليون وبنفس سرعته. وقد إقتصر مصطلح “عضوي” عل المركبات
المنتجة من طرف الائنات الحية ليشمل الآن المواد المركبة من ذرات الربون و المواد البلاستيية

.(Plastics)

“الترانزيستور” العضوي الشفاف عل قطعة زجاج بحجم طابع بريدي

 يشرف عل فريق البحث الاساتذة “زينان باو” أستاذة الهندسة الميائية ف جامعة ستانفورد و”جينسون
هوانغ”  أستاذ مساعد ف الهندسة الميانيية و المواد ف جامعة نيبراسا لينون. و استعمل الفريق
ــة لخصــائص ــة مماثل ــدقيق العضــوي وبخصــائص إليتروني ــط ال ــذا الشري ــدة لصــناعة ه ــة جدي طريق

“الترانزيستورات” الموجودة ف الشاشات العالية التلفة و المعتمدة عل تنولوجيا السيلون.

عادة يستعمل الباحثون محلولا يتون من جزيئات غنية بالربون و بلاستيك (مطاط) ممل، و يتم وضع
المحلـول علـ طبـق دوار(مصـنوع مـن الزجـاج) علـ شـل طبقـة دقيقـة يتقلـص سـمها أكثـر فـأكثر مـع
الـدوران. أمـا فريقنـا فقـد قـرر أولا أن يزيـد فـ سـرعة الـدوران، و ثانيـا أن يضـع المحلـول علـ مساحـة
أصـغر مافئة لمساحـة طـابع بريـدي. و هـذا جعـل الجزيئـات أكثـر كثافـة و تنظيما. وبذالـك تمـن فريـق
هربائية فحيث أن قياس سرعة تنقل الشحنات ال ،ل نوعالمهندسين من تطوير الشريط  العضوي بش

“الترانزستور” أكد مدى نجاح الطريقة الجديدة.

https://scientific.ma/%d8%b5%d9%86%d8%a7%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%b9-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b2%d9%8a%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%b6%d9%88%d9%8a-%d9%88-%d8%b4%d9%81%d8%a7%d9%81
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يبق العمل تجريبيا بيد أن الفريق لم يتمن بعد من التحم ف استقامة  (alignment) المواد العضوية
ف “الترانزيستور”.
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http://engineering.stanford.edu/news/engineers-make-world%E2%80%99s-fastest-organic-transistor-heralding-new-generation-see-through-electron

